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리튬 이차전지용 음극물질의 경우 실리콘계 물질이 지니는 고용량 특성에 의해 많은 연구가 이

루어져 왔으나 실리콘 고유의 높은 저항 및 충방전 과정에서 수반되는 큰 부피변화로 인한 탈리 

현상에 의해 싸이클 특성이 저하되는 문제점을 지니고 있다. 이에 따라 금속과의 합금화 및 도

금, 이종원자 도핑 등을 통해 실리콘의 저항을 감소시키려는 연구와 전극 제조시 구조 지지체를 

첨가하여 부피변화를 완충시키려는 연구가 진행되었으나 성능 개선 효과가 미흡한 실정이다.  

본 연구에서는 초음파 환원법을 이용하여 실리콘 표면에 금속 나노입자가 코팅된 복합물질을 

제조하였다. 금속 전구체의 농도와 초음파 출력이 높을수록 생성된 금속 나노입자의 표면코팅

효율이 증가하였으나 반대로 실리콘 음극물질의 용량은 감소하는 경향을 나타내었다. 표면코팅

효율에 따른 표면 나노코팅 복합물질의 전기화학적 특성변화를 조사하고 최적화된 금속나노코

팅 입자를 제조하여 리튬 이차전지용 음극물질로의 적용 가능성을 알아보았다.  




